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一、 概述

74HC595是一颗高速CMOS 8位3态移位寄存器/输出锁存器芯片，采用CMOS硅栅工艺。该器件包含一个8位

串行输入与并行输出移位寄存器并提供一个8位D型存储寄存器，该存储寄存器具有8位3三态输出。分别提供独立

的时钟信号给移位寄存器和存储寄存器,移位寄存器具有直接清零功能和串行输入输出功能以及级联应用.(采用标

准引脚。)移位寄存器和存储寄存器均为使用正边缘时钟触发，如果这两个时钟连接在一起，移位寄存器始终在存

储寄存器的前一个时钟脉冲。所有输入端口均设有防静电及瞬间过压保护电路。

二、 特性

 高速率传输， 在VDD等于6V时最大数据传输速率可达59M。

 低功耗，环境温度25℃时，ICC最大电流仅为4uA。

 高抗扰度 VNIH =VNIL = 28% VCC (最小)；

 对称输出阻抗 |IOH| = IOL = 6mA (最小) 指AQ~QH端口；|IOH| = IOL = 4mA (最小)指QH’端口。

 传播延迟平衡：tPLH 　　tPHL。

 宽范围工作电压，从 2V ~ 6V。

 脚位及功能与74系列之595完全兼容。

三、 产品应用

 LED广告显示屏，LED数码屏等。

四、 输入输出等效电路
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五、 引脚图及功能描述
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管脚序号 符号 功能描述

1, 2, 3, 4, 5,6, 7,

15
QA ~ QH 数据输出

9 QH’ 串行数据输出

10
SCLR

移位寄存器清零输入

11 SCK 移位寄存器时钟输入

13
G

输出使能控制端

14 SI 串行数据输入

12 RCK 存储寄存器时钟输入

8 GND 接地端

16 VCC 正电源输入

六、 真值表

输入 输出

SI SCK SCLR RCK G

X X X X H 禁止QA ~QH 输出

X X X X L 启动QA ~QH输出

X X L X X 存储器复位

X H X X
在 SCK的上升沿将数据储存到存储器里

X H X X 存储器状态不可改变

X X X X 在 RCK的上升沿将数据储存到锁存器里

X X X X 锁存器的状态不可改变
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七、 逻辑方框图

八、 逻辑电路图
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*此逻辑图不用作估算传播延时时间.

此文档权利由FM富满享有,您也可访问FM富满官方网站获取；立创商城 WWW.SZLCSC.COM,中国领先的现货元器件交易平台。



深圳市富满电子集团股份有限公司
SHENZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

74HC595D(文件编号：S&CIC1040) 3 态 8 位移位寄存器

www.superchip.cn 第 4 页 共 8 页 Version 1.0

九、 时序图

(注:) 此图表示高阻抗时段.

十、 最大额定值

符号 特性 参数值 单位

Vcc 工作电压 -0.5 ~ +7 V

Vl 直流输入电压 -0.5 ~Vcc+0.5 V

Vo 直流输出电压 -0.5 ~Vcc+0.5 V

Ilk 直流正向输入 ±20 mA

Iok 直流正向输出 ±20 mA

Io 直流输出电流 ±35 mA

Icc or IGND VCC或 GND电流 ±70 mA

Pd 功耗 500(*) mW

Tstg 储存温度 -65 ~+150 ℃

TL 焊接温度(10秒) 300 ℃

建议使用值

符号 特性 参数值 单位

Vcc 工作电压 2 ~ 6 V

Vl 输入电压 0~ Vcc V

Vo 输出电压 0 ~Vcc V

Topt 工作温度 -55 ~125 ℃

tr, tf 输入转变时间

Vcc=2.0V 0 ~1000 ns

Vcc=4.5V 0 ~ 500 ns

Vcc=6.0V 0 ~ 400 ns
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十一、 直流特性

符号 特性

测试条件 测试值

单位Vcc

(V)

TA=25℃ -40 ~ 85℃ -55 ~ 125℃

最小 典型 最大 最小 最大 最小 最大

VIH 高电平输入

2.0 1.5 1.5 1.5

V4.5 3.15 3.15 3.15

6.0 4.2 4.2 4.2

VIL 低电平输入

2.0 0.5 0.5 0.5

V4.5 1.35 1.35 1.35

6.0 1.8 1.8 1.8

VOH
高电平输出

（指 QH’端的输出）

2.0 Io=-20uA 1.9 2.0 1.9 1.9

V

4.5 Io=-20uA 4.4 4.5 4.4 4.4

6.0 Io=-20uA 5.9 6.0 5.9 5.9

4.5 Io=-6.0mA 4.18 4.31 4.13 4.10

6.0 Io=-7.8mA 5.68 5.8 5.63 5.60

VOH
高电平输出

（指 QA到 QH端）

2.0 Io=-20uA 1.9 2.0 1.9 1.9

V

4.5 Io=-20uA 4.4 4.5 4.4 4.4

6.0 Io=-20uA 5.9 6.0 5.9 5.9

4.5 Io=-6.0mA 4.18 4.31 4.13 4.10

6.0 Io=-7.8mA 5.68 5.8 5.63 5.60

VOL
低电平输出

（指 QH’端的输出）

2.0 Io=20uA 0.0 0.1 0.1 0.1

V

4.5 Io=20uA 0.0 0.1 0.1 0.1

6.0 Io=20uA 0.0 0.1 0.1 0.1

4.5 Io=6.0mA 0.17 0.26 0.33 0.40

6.0 Io=7.8mA 0.18 0.26 0.33 0.40

VOL
低电平输出

（指 QA到 QH端）

2.0 Io=20uA 0.0 0.1 0.1 0.1

V

4.5 Io=20uA 0.0 0.1 0.1 0.1

6.0 Io=20uA 0.0 0.1 0.1 0.1

4.5 Io=6.0mA 0.17 0.26 0.33 0.40

6.0 Io=7.8mA 0.18 0.26 0.33 0.40

II 输入漏电流 6.0 Vl = Vcc or GND ±0.1 ±1 ±1 uA

IOZ 高阻抗输出漏电流 6.0
Vl = VIH or VIL

Vo = Vcc or GND
±0.5 ±5 ±10 uA

ICC 静态电流 6.0 Vl = Vcc or GND 4 40 80 uA
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十二、 交流特性(CL = 50pF,输入 tt = tf = 6ns)

符号 限定特性

测试条件 测试值

单位Vcc

(V)

CL

(pF)

TA=25℃ -40 ~ 85℃ -55 ~ 125℃

最小 典型 最大 最小 最大 最小 最大

tTLH tTHL
(QA-QH)

输出转变时间

2.0

50

25 60 75 90

ns4.5 7 12 15 18

6.0 6 10 13 15

tTLH tTHL
(SQH)

输出转变时间

2.0

50

30 75 95 115

ns4.5 8 15 19 23

6.0 7 13 16 20

tPLH tPHL
(SCK-QH’)传

播延时时间

2.0

50

45 125 155 190

ns4.5 15 25 31 38

6.0 13 21 26 32

tPLH tPHL
(SCLR-QH’)

传播延时时间

2.0

50

60 175 220 265

ns4.5 18 35 44 53

6.0 15 30 37 45

tPLH tPHL
(RCK-Qn)传

播延时时间

2.0

50

60 150 190 225

ns4.5 20 30 38 45

6.0 17 26 32 38

2.0

150

75 190 240 285

ns4.5 25 38 48 57

6.0 22 32 41 48

tPZL tPZH
高阻抗输出开

启时间

2.0

50 RL = 1KΩ

45 135 170 205

ns4.5 15 27 34 41

6.0 13 23 29 35

2.0

150 RL = 1KΩ

60 175 220 265

ns4.5 20 35 44 53

6.0 17 30 37 45

tPLZ tPHZ
高阻抗输出关

闭时间

2.0

50 RL = 1KΩ

30 150 190 225

ns4.5 15 30 38 45

6.0 14 26 32 38

fMAX 最高时钟频率

2.0

50

6.0 17 4.8 4

MHz4.5 30 50 24 20

6.0 35 59 28 24

2.0

150

5.2 14 4.2 3.4

MHz4.5 26 40 21 17

6.0 31 45 25 20

tW(H)
最小脉宽

(SCK, RCK)

2.0

50

17 75 95 110

ns4.5 6 15 19 22

6.0 6 13 16 19
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tW(L) (SCLR)最小脉

宽

2.0

50

20 75 95 110

ns4.5 6 15 19 22

6.0 6 13 16 19

tS

(SI-CCK)

最小启动时间

2.0

50

25 50 65 75

ns4.5 5 10 13 15

6.0 4 9 11 13

tS
(SCK-RCK)

最小启动时间

2.0

50

35 75 95 110

ns4.5 8 15 19 22

6.0 6 13 16 19

tS
(SCRL-RCK)

最小启动时间

2.0

50

40 100 125 145

ns4.5 10 20 25 29

6.0 7 17 21 25

th 最小维持时间

2.0

50

0 0 0

ns4.5 0 0 0

6.0 0 0 0

tREM 最小复位时间

2.0

50

15 50 65 75

ns4.5 3 10 13 15

6.0 3 9 11 13

注: 启动时间指波形脉冲的启动时间.

十三、 输入电容特性

符号 特性

测试值

单位TA=25℃ -40 ~ 85℃ -55 ~ 125℃

最小 典型 最大 最小 最大 最小 最大

CIN 输入电容 5 10 10 10 皮法

CPD 功率耗散电容 184 皮法

十四、 测试电路

VCC

OPEN

GND
R1

CL

D.U.T.

VCC

RT

PULSE
GENERATOR

测试 转换

tPLH tPHL 开路

tPZL tPLZ 接电源正

tPZH tPHZ 接地

LC=50-150PF或相当于此值的容量 (包含测试架与探针之分布电容)
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R1=1KΩ或相当于 1KΩ的电阻值.

RT=脉冲产生器的 Zout. (典型值= 50Ω)

十五、 封装尺寸图
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